% NPN SILICON TRANSISTOR
H 2222A MPS2222A
| T.225 TO-92
Tstg—— -55~150
T— 150
Pc—— 625mwW 1— E
V co—— — 75V 2— B
3— C
Vceo—— — 40V
Vego—— — 6V
lo—— 600mA
B T:=25
BVcBo — 75 \% Ic=10pu A 1e=0
BVcEo — 40 Vv Ic=10mA 18=0
BVEBo — 6 \% 1eE=10pu A 1c=0
IcBo — 10 nA Vee=60V, 1e=0
IeBo — 10 nA Ves=3V, Ic=0
HFE 100 400 Vce=10V, Ic=150mA
VCE(sat — 0.3 v 1c=150mA, I8=15mA
T 300 MHz | Vce=20V, 1c=20mA
Cob 8 pF | Vcs=10V, Ie=0
f=1MHz




	IEBO
	发射极—基极截止电流
	nA
	VEB=3V, IC=0

